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摘要(译)

制造薄膜晶体管（TFT）的方法，通过该方法制造的TFT，制造包括TFT
的有机发光显示装置的方法，包括TFT的显示器。通过在TFT的硅层上方
包括缓冲层和绝缘层，硅层可以在不暴露于空气的情况下结晶，从而可
以防止污染。而且，由于覆盖的绝缘层，可以在不直接接触光致抗蚀剂
的情况下图案化硅层。结果是具有均匀和改善的电特性的TFT，以及改
进的显示装置。
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